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Leiter 2.
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Überlappende Bänder

Halbleiter
(intrinsic Halbleiter)

Valenzband

Leitungsband
>≈ kT

~ 0.1 eV

Dotierte Halbleiter
Halbleiter: Si, Ge, (Spalt IV)
Akzeptor  Donator
Al (Spalt III.)         As (Spalt V.)

Akzeptor‐
niveau

Donator‐
niveau

p-Typ n-Typ

Halbleiterdiode
Elektron im Leitungsband

n                    p

Loch im Valenzband

n                    pn                    p


